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摘要(译)

根据一个实施例，应变感测元件设置在配置成变形的膜单元上。应变感
测元件包括功能层，第一磁性层，第二磁性层和间隔层。功能层包括氧
化物和氮化物中的至少一种。第二磁性层设置在功能层和第一磁性层之
间。第二磁性层的磁化根据膜单元的变形而变化。间隔层设置在第一磁
性层和第二磁性层之间。第二磁性层的至少一部分是非晶的并且包括
硼。
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